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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs |PAGE SIZE |BLOCK SIZE | DEVICE SIZE |PROCESS V2.12 Note
K9K2G08UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 256M <
K9wW4G08UOM SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
KOW4G08U1M SLC 2 2 2K+64 128K+4K 512M v
K9K4GO8UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
K9F4G08UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
KOW8G08U1M SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G v
K9K8GO8UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 1G v
K9K8GO08U1M SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G v
KOWAGO8UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 2G v
KOWAGO8U1(A/M) SLC 2 2 2K+64 128K+4K 2G v
K9F8GO8UO(A/M) SLC 1 1 4K+128 256K+8K 1G v
K9KAGO8UOM SLC 1 1 4K+128 256K+8K 2G v
K9F1G08UO(A/B/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M v
K9F2G08UO(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 256M v
K9G4G08UO(A/M) MLC 1 1 2K+64 256K+8K 512M v
K9L8GO8UOM MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G v

Samsung
K9G8G08UOM MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G v
KOLAGO8UOM MLC 1 1 2K+64 256K+8K 2G v
K9GAG08UOM/D MLC 1 1 4K+128 512K+16K 2G v
K9LBGO8UOM/D MLC 1 1 4K+128 512K+16K 4G v
KOHBGO8U1M MLC 2 2 2K+64 256K+8K 4G v
K9HCGO08UOM MLC 1 1 4K+128 512K+16K 8G v
K9HCGO08U1M MLC 2 2 4k+128 512K+16K 8G <
K9GBG08X0M MLC 1 1 8K+436 1M+54.5K 4G 32nm v
K9GAGO8UOE MLC 1 1 8K+436 1M+54.5K 2G 32nm v
K9G8G08UOC MLC 1 1 8K+436 1M+54.5K 1G v
K9GBGO8SUOA MLC 1 1 8K+640 1M+60K 4G 27nm v
KOGBGDS8UOA MLC 1 1 8K+640 1M+60K 4G 27nm < toogle nand
K9GBG08UOB MLC 1 1 8K+1K 1M+128K 4G 21nm v
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KOLCGO8UOA MLC 1 1 8K+640 1M+80K 8G 27nm
KOHDGO8U1A MLC 2 2 8K+640 1M+80K 16G 27nm
K9LCGO8UOB MLC 1 1 8K+1K 1M+128K 8G 21nm

o 1.EefRENflashl B eI H % LRFR A E A Mflash , BRI ENZX B flashEE K&,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs [PAGE SIZE|BLOCK SIZE|DEVICE SIZE [PROCESS| V2.12 Note
HY27UF081G2(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M N
HY27UF082G2(A/M) SLC 1 1 2K+64 128K+4K 256M v
HY27UH084G2M SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M Y
HY27UF084G2M SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M N
HY27UG084G2M SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M N
HY27UF084G2B SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M N
HY27UG088G5M SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G N
HY27UG088G5B SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G N
HY27H088G2M SLC 1 1 2K+64 128K+4K 1G N
HY27UG088G2M SLC 1 1 2K+64 128K+4K 1G N
HY27UHO8SAG5M SLC 2 2 2K+64 128K+4K 2G N
HY27U4G8T2BTR SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M N
H27U1GS8F2B SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M N
HY27UF082G2B SLC 1 1 2K+64 128K+4K 256M N
HY27UT084G2M MLC 1 1 2K+64 256K+8K 512M N
HY27UU088G5M MLC 2 2 2K+64 256K+8K 1G N
HY27UT088G2M MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G N
HY27UT088G2M MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G N
HY27UT088G2M MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G N
HY27UVO08AG5M MLC 2 2 2K+64 256K+8K 2G Y
HY27UUO08SAG5M MLC 2 2 2K+64 256K+8K 2G N

HyniX  |Hy27uuo0sacsm MLC | 2 | 2 2K+64 | 256K+8K 2G N
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HY27UUO8AG5M MLC | 2 | 2 2K+64 256K+8K 2G J
H27UAGST2A MLC | 1 1 4K+128 | 512K+16K 2G J
HY27UV0SBG5M MLC | 2 | 2 2K+64 256K+8K 4G v
HY27UVO08BG5M MLC | 2 | 2 2K+64 256K+8K 4G v
HY27UV08BG5M MLC 2 2 2K+64 256K+8K 4G v
H27UBG8U5A MLC | 2 | 2 4K+224 | 512K+28K 4G J
H27UCG8V5M MLC | 2 | 2 4K+128 | 512K+16K 8G J
H27UCG8V5A MLC | 2 | 2 4K+224 | 512K+28K 8G 32nm v
H27UBGST2A MLC | 1 1 8K+448 | 2M+112K 4G 32nm J
H27UCG8U5(D)A MLC 2 2 8K+448 2M+112K 8G 32nm v
H27UDG8V5A MLC | 2 | 2 8K+448 | 2M+112K 16G 32nm J
H27UBGST2M MLC | 1 1 4K+224 | 512K+28K 4G J
H27UAG8T2B MLC | 1 1 8K+448 | 2M+112K 2G 32nm J
H27U8G8T2B MLC | 1 1 4K+128 | 512K+16K 1G J
H27UBGST2BTR MLC | 1 1 8K+448 | 2M+112K 4G 26nm J
H27UCGS8U5BTR MLC | 2 | 2 8K+448 | 2M+112K 8G 26nm J
H27UCG8T2MYR MLC | 1 [ 1] 8K+448 | 2M+112K 8G 26nm v LGA £
H27UBGS8T2CTR MLC | 1 1 8K+640 | 2M+160K 4G 20nm J
H27UCGS8T2ATR MLC | 1 1 8K+640 | 2M+160K 8G 20nm v
H27UCGS8T2BYR MLC 1 1| 16K+1280 | 4M+320K 8G 20nm v LGA %
H27UCG8T2BTR MLC | 1 1 | 16K+1280 | 4M+320K 8G 20nm J

o 1.EefRENflashl B eI H% LRFR A E A Mflash , BRI ENZX B flashEE K&,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs | PAGE SIZE|BLOCK SIZE|DEVICE SIZE |PROCESS V2.12 Note
MT29F2G0SAAC SLC 1 1 2K+64 128K+4K 256M J
MT29F4G0OSBAB SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
MT29F4GOSAAA SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
MT29F8GOSFAB SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G v
MT29F8GOSDAA SLC 2 2 2K+64 128K+4K 1G v
MT29F8GOSBAB SLC 1 1 2K+64 128K+4K 1G v
MT29F16GOSFAB SLC 2 2 2K+64 128K+4K 2G v
MT29F4GOSMAA MLC 1 1 2K+64 256K+8K 512M v
MT29F8GOSQAA MLC 2 2 2K+64 256K+8K 1G v
MT29F8GOSMAA MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G v
MT29F16GTAA MLC 2 2 2K+64 256K+8K 2G «/
MT29F16GO8SQAA MLC 2 2 2K+64 256K+8K 2G v
MT29F32G08TAA MLC 2 2 2K+64 256K+8K 4G «/

MICRON (\i129r32G08TAA MLC | 2 | 2 | 2K+64 | 256K+8K 4G N
MT29F32G0SCBAAA MLC 1 1 4K+218 512K+27K 4G 34nm Y
MT29F32G08CBABA MLC 1 1 4K+224 | 1024K+56K 4G 34nm «/
MT29F64GOSCFAAA MLC 2 2 4K+218 | 512K+27K 8G 34nm v
MT29E64GOSTAA MLC 2 2 4K+128 | 512K+16K 8G 34nm «/
MT29F 128 GOSCJAAA MLC 2 2 4K+218 | 512k+27K 16G 34nm v
MT29E128G0SCJABA MLC 2 2 4K+218 | 512k+27K 16G 34nm «/
MT29FE64G0SCBAAA MLC 1 1 8K+448 2M+112K 8G 25nm v
MT29F 32G08CBACA MLC | 1 | 1 | 4K+224 | 1M+56K 4G 25nm N
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MT29F 16G08CBABA MLC |1 | 1 | 4K+224 | 1M+56K 26 34nm v
MT29F 16GO8CBACA MLC |1 | 1 | 4K+224 | 1M+56K 26 25nm v
MT29F 128G08CFAAA MLC | 2 | 2 | 8K+448 | 2M+112K 16G 250m v
MT29F64GO8CBABA MLC | 1 | 1 | 8K+744 | 2M+186K 8G 20nm N
MT29F 32G08CBADA MLC | 1 | 1 | 8K+744 | 2M+186K 4G 20nm N

1. EefRENflashl B eI H% LRFRA E A Mflash , BRI ENX B flashEEH K%,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs |PAGE SIZE|BLOCK SIZE|DEVICE SIZE |[PROCESS V212 Note
JS29F02G08AAN SLC |1 | 1 | 2k+64- | 128K+4K 256M J
JS29F04G08BAN SLC 1 1 2K+64 128K+4K 512M v
JS29F0AGOBAAN stc | 1 | 1 | 2k+64 | 128K+4K 512M N
JS29F08GOSFAN SLC 1 1 2K+64 128K+4K 1G v
JS29F08G08BAN ste | 1 | 1 2K+64 | 128K+4K ile J
JS29F16G0O8FAN SLC 2 2 2K+64 128K+4K 2G Y
JS29F08G08AAM MLC 1 1 2K+64 256K+8K 1G v
JS29F16G08CAM MLC 2 1 2K+64 256K+8K 2G v
JS29F32G08FAM MLC 2 2 2K+64 256K+8K 4G v
JS29F32G08FAM MLC 2 2 2K+64 256K+8K 4G v
JS29F32G08AAMD?2 MLC 1 1 4K+218 512K+27K 4G v

INTEL JS29F32G08CAMCA MLC 2 2 4K+218 512K+27K 4G v
JS29F64G08CAMD2 MLC 2 2 4K+218 512K+27K 8G v
JS29F64G08FAMC1 MLC 2 2 4K+218 512K+27K 8G 34nm v
JS29F32G08AAMDB MLC 1 1 4K+224 1M+56K 4G 34nm v
JS29F64G08CAMDB MLC | 2 | 2 [ 4K+224 | 1M+56K 8G 34nm v
JS29F64G0SAAME1 MLC 1 1 8K+448 2M+112K 8G 25nm v
JS29F64G08ACME3 MLC 1 1 8K+448 2M+112K 8G 25nm v
JS29F16B0OSCCME3 MLC 2 2 8K+448 2M+112K 16G 25nm v
JS29F32B08JCME3 MLC 4 4 8K+448 2M+112K 32G 25nm v
JS29F64G08ACMF3 MLC 1 1 8K+744 | 2M+186K 8G 20nm J
JS29F16B08CCMF3 MLC 2 2 8K+744 2M+186K 16G 20nm v
JS29F32B08JCMF3 MLC 4 4 8K+744 2M+186K 32G 20nm v
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o 1.EefRENflashl B eI h 7 ERFR A F A Mflash , BWEENX B flashEH Rk,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs |PAGE SIZE [BLOCK SIZE [ DEVICE SIZE [PROCESS|  V2.12 Note
TC58NVGOS3ETA00 SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M Y
TH58NVG6D1DTH20 MLC | 2 | 2 | 4K+224 | 512K+27K 8G N
TH58NVG5D1DTG20 MLC | 2 | 2 | 4K+218 | 512K+27K 4G N
TC58NVG4D2FTAQD MLC | 1 | 1 | 8K+448 | 1M+56K 2G N
TC58NVG5D2FTAQD MLC | 1 | 1 | 8K+448 | 1M+56K 4G N
TC58NVGED2FTA20 MLC 2 2 8K+448 1M+56K 8G <
TC58NVG4D2HTA00 MLC | 1 | 1 | 8K+640 | 1M+80K 26 24nm v

TOSHIBA 1csenvesp2HTA00 MLC | 1 | 1 | 8K+640 [ 1M+80K 4G 24nm N
TC58NVGBD2GTA00 MLC | 1 | 1 | 8K+640 | 1M+80K 8G 24nm N
TH58NVG7D2GTA20 MLC | 2 | 2 | 8K+640 | 1M+80K 16G 24nm v
TC58TEG5DCITAC0 MLC | 1 | 1 | 16K+1280 | 4M+320K 4G 19nm N
TC58NVGEDCITACD MLC | 1 | 1 | 16K+1280 | 4M+320K 8G 19nm N
TC58TEGEDCITAC0 MLC | 1 | 1 | 16K+1280 | 4M+320K 8G 19nm N
TC58TEGEDDJTACO MLC | 1 | 1 | 16K+1280 | 4M+320K 8G 19nm N
TH58TEG7DCJTA20 MLC | 2 | 2 | 16K+1280 | 4M+320K 16G 19nm N

1. EeRENllashh Bal i LBRFIRAE

R iflash , BUUE ENIX o flash B H Ei%E =,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs | RBs |PAGE SIZE|BLOCK SIZE|DEVICE SIZE |PROCESS V2.12 Note
SDTNQGAMA-008G MLC 1 1 16k+1280 | 4M+320K 8G 19nm <
SDTNQFAMA-004G MLC 1 1 16k+1280 | 4M+320K 4G 19nm Y
SANDISK

1 1.EefRENflashl B i h7 LRFRA E A Mflash , BRI ENZX IS flashBH HEE,
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VENDOR PART NUMBER CELL | CEs| RBs |PAGE SIZE|BLOCK SIZE|DEVICE SIZE |PROCESS V2.12 Note
ASU1GA30HT SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M N
PSU1GA30HT SLC 1 1 2K+64 128K+4K 128M o

Power

1 1.EefRENflashl B i h7 LRFRA E A Mflash , BWEENX IS flashBH HEE,
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